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G1 ECHE1 : ca. 0.5 mV for 10 volt over C8
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™ 93 Mc/s mod. 22.5 ke/s sving: ca. 2 uV for 26 dB sign./stgy-forh.

Malingene gjélder tonekontroll i stilling "Tale".

Fomponenter som kan avvike fra skjema-angivelsene.

t e n: Verdiene for Cl5-”22~¢29 gjelder for hvite trykkplater av polyester.

Verdiene 1
binasjoner.

MEE. b

parentes gjelder bakelittplater, Kondensatorene kan ogsd forekomme som kom-
Temperaturkoeffisienten for C22 og C29 er viktig for kretsens stabillitet.

t e n: CU3 er forandret fra 2000 pF til C.01l uF, Cl47 er forandret fra 33 pF

$116 00 ipk.
0.01 Mohm,

R36 er gket fra 0.1 Mohm til 0.15 Mchm og R29B redusert fra 0.051 Mohm til
for & redusere overlappingsomridet pd indikatorrgret i FM stilling. Cé1 var

pa de fgrste apparater 4 uF. 8 uF gir noe bedre overhgringsdempning I enkelte dobbelt-
programstillinger. C97-C99 kan gs3 vere 4 ul.







